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Licht emittierende Dioden LED (Teil 1)

Laserdiode - statische Eigenschaften

spontane und stimulierte Emission

die Laserstruktur - der optische Resonator

optische Moden in einem planaren Wellenleiter

der optische Confinement Faktor

optische Absorption, Verluste und Verstarkung

Laser unterhalb und oberhalb des Schwellwerts

Ratengleichungen

Fortschrittliche Strukturen (elektr. Eigenschaften)
Doppelheterostrukturlaser
Quantum-Well-Laser (GRINSCH)
Quantum-Draht und Punkt-Laser

Fortschrittliche Strukturen (optische Eigenschaften)
gain und index gefuhrte FP-laser
DFB (distributed feedback)-laser
Oberflachenemittierende Laser (VCSEL)
Kaskadenlaser

Laserdiode - dynamische Eigenschaften

wichtige Merkmale in der Dynamik von LD

Grof3signalschalten eines Lasers

Kleinsignalmodulation eines Lasers

Pulskodierte Modulation

Extrinsische Effekte auf das Modulationsverhalten

Spektrale Lichtausbeute und Linienbreite

Fortschrittliche Strukturen (OEIC)
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Optoelektronische Detektoren
optische Absorption in Halbleitern
Materialen ftr optische Detektoren
Photoleiter
P-I-N Photodetektor
Lawinendurchbruchsphotodetektor (APD)
Phototransistor
Metall-Halbleiter Detektor
Quantum-Trog-Intersubband-Detektor
fortschrittliche Detektoren
Modulationsverfahren (AM, FM, IM)
Rauscharten
Detektionsgrenze und Rauschen
Verstarkerempfanger
digitale Empfangerempfindlichkeit

Heterodynverfahren
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